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Typ diody: dioda krzemowa 

Firma: UNITRA-CEMI 

Wykonanie: dioda krzemowa epitaksjalno-
planarna w obudowie plastykowej SOD-23 

Zastosowanie: w obwodach UHF jako 
dioda o zmiennej pojemności 

Typy podobne: BB105 (Ses, Ph, Sie, Tel, 
RTC) 

Rys. 2-121. BB105 

Wartości charakterystyczne 

min max 
IR - 5 0 mA przy U
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n 
n } przy f — 470 MHz, С = 9 pF 

Wartości graniczne1* 

Ur max - 2 5 V g - 5 5 - ^ + 100 °C 

U RM max - 2 8 V 

" tamb = 25°C 



OJ 1 w v
R
 [v] 100 

Bi 

-Cd-
- f-1 
•'j-

3) 

Mi 
25' 

'C 

)-

Ш 

\ 

jj: 
TT 

-

4 1 
- 4 -

Ж—г 
T f t ^ E 

i S S -ХХШ1 
З+Нй 
™ 

\ 

V > 

ё 
ft 

ш i i 
\ 

N. 
-V 

э Ф 

щ 

1 

Л 
fe 

I " " 5 

Л 

f 

V —\ 

E 
= 

\ 

i \ \ 

Е Й 
=§= 

ш 

jtt 
ffi— 

£ к — 

§S 

-

-

TFHjj 

Я 
0.1 1 10 U

R
[v] 100 

Rys. 2-122. Zależność pojemności diody od Rys. 2-123. Zależność pojemności diody od 
napięcia wstecznego napięcia wstecznego 

Rys. 2-124. Charakterystyka prądu wstecz-
nego diody 

Rys. 2-125. Zależność współczynnika tempe-
raturowego od napięcia wstecznego 

Ur[V] 100 


